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摘要(译)

TFT-LCD阵列基板上的像素单元包括薄膜晶体管，第一存储电容器和第
二存储电容器。第一存储电容器包括透明公共电极，像素电极和设置在
透明公共电极和像素电极之间的第一绝缘层。第二存储电容器包括第一
导电层，第二导电层和设置在第一和第二导电层之间的第二绝缘层。第
一导电层连接到像素单元内的透明公共电极。第二导电层连接到像素单
元内的像素电极。
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